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Par projektu

Projekta nosaukums: Jaunu CukstosSas
galerijas modu mikrorezonatoru izstrade
optisko frekvencu standartu un biosensoru
pielietojumiem, un to raksturoSana ar
femtosekunzu optisko frekvencu kemmi.
Projekta numurs: 1.1.1.1/16/A/259
Projekta merkis: jaunu zinasanu-zinatibas
ieguSana CGM rezonatoru izstradg,
stabiliz€Sana un modelésana, un rezonatoru
izmantosana biomolekulu detektésanai,
tadéjadi atbalstot Latvijas Viedas
specializacijas mérku sasniegsanu, zinatnes
un tehnologiju cilvékkapitala attistibu un
jaunu zinasanu radisanu tautsaimniecibas
konkurétspéjas uzlabosSanai.

*Projekta vaditajs: . Alnis

*Projekta administrativais
vaditajs: |. Brice

*Projektu realize LU ASI kvantu
optikas laboratorija

Planotie projekta galvenie
rezultati: 4 publikacijas, 3
zinatibu apraksts, 1 licences
llgums.

Paredzéti 9 konferencu
apmeklejumi un 6 zinatniskas
vizites

Projekta istenosanas laiks:
01.03.2017. - 29.02.2020.



Darbinieki

* Vadosie pétnieki
J. Alnis
A. Atvars
A. Raminavicius
R. Viter

 Zinatniskie asistenti

V ]

. Brice Kvantu optikas laboratorijas -kopbilde 2019. gada
* Laboranti februaris.

K. Grundsteins

K. Draguns



lepirkumi

* Comsol datorprogrammas iepirkums (izpildits).
* Materialu iegades iepirkums 1 (izpildits).
* Instrumentu nomas iepirkums (izpildits).

* Materialu iegades iepirkums 2 (izpildits):



Projekta budzets

Projekta kopejas izmaksas: 648 252,61 EUR, to skaita ERAF finansejums (85%)
- 551 014,72 EUR.

lzdevumi MP1 - 33 108.93 EUR * |lzdevumi MP7 - 78 512.16 EUR

+ Izdevumi MP2 - 46 967.37 EUR lzdevumi MP8 - 34 725.76 EUR
+ Izdevumi MP9 - 50 197.04 EUR

* |zdevumi MP10 - 79 500.27 EUR
* |zdevumi MP11 - 73 001.96 EUR
* Pédejais MP12

* lzdevumi MP3 - 46 967.37 EUR

* |zdevumi MP4 - 19 164.77 EUR
* |zdevumu MP5 - 38 392.16 EUR
* Jzdevumu MP6 - 84 367.70 EUR

Atlikusi 60 096.15 EUR
01.11.2019.-29.02.2020.



Sasniegtie rezultati

Nr.

2.1.

3.1.

Raditaja nosaukums

Zinatnisk%r kstu skajts, kuru izstradei un publicéSanai
sniegts atbalsts projekta ietvaros

Zlé{él(éllos vai konferencu rgkstu krajumos, kuru citéSanas
indekss sas '9192 vismaz 50 procentus no nozares videja
citeSanas indeksa

Jauna produkta vai tehnologijas prototips

Tehnologiju tiesibas

Intelektuala TpaSuma licences ligumi

Privatas, invesﬁcii]as, kas papildina valsts atbalstu inovacijam

val petniecibas un iZstrades' projektiem
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32412.63

42

SganE?

32 412.56

38

Meérvieniba
inatnisko
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2 publicéti
2 sagatavoti iesniegSanai
Zurnalos virs 50%
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iesniegSanai

Vel vienam
prototipam
sagatavots apraksts

sasniegts
7 centu starpiba

Vel atlikusas:

2 trisménesu atskaites
3 datu komplekti
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Vizite

Apmeklejot konferenci "9th Internationa;
Conference on Nanomaterials: Applications and
Properties 2019", Odesa, Ukraina R. Viter bija
iespéja apspriest projekta rezultatus ar Prof.
Katsuaki Suganuma no Osakas Universitates un
Prof. CheolGi Kim no Daegu Universitates par
lazeru stabilizéSanu, ka ari diskutéts par
mikrorezonatoru virsmas modificéSanas
metodem un materialiem. Ar Prof A.
Ramanavicius tika apspriesta sadarbiba un
planota kopiga publikacija par glikozes
sensoriem.
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Zn0O parklajumu modeléSana
publikacijas papildinasanai
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Electric field norm (V/m)
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Gadijuma rakstura nelidzenas
virsmas modelésana
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Rezonatori parklati ar ZnO - piliena
Péc ZnO uzklasanas metOde Péc Au uzklaSanas

| KV B.0mm x150 SE{M) ST anoum S4800 3.0KV 4.0mm »130 SE(M) 400um
| @‘ UV’



Jaunas SEM bilds ZnO un ZnO/Au
parklajumiem

Péc parklasanas ar zeltu redzamas izmainas ZnO slani



Mainot sastavu ZnO skidumam, lai iegutu
vienmérigaku virsmas parklasanu

ZnO dalinu
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Prototipa apraksts
orojekta darbibai 1.1
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Prototips rezonators Nella 9
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Prototipa apraksts
projekta darbibai 3.3
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Prototips Nella6 parklata ar Au Nps un GOXx
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Parklasana ar ZnO — BLV - BMA

Gaisa nav rezonansu

Skidruma ir rezonanses
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Microfluidics
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CNC lazera grieztas
microfluidics plates
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CNC lazera grieztas
microfluidics plates
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Fotolitografijas
microfluidics plates

PDMS




StabilizéSanas shéma balstoties uz PDH
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Klidas signala ieglsana
stabilizésanai
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